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摘要(译)

本发明提供了显示装置和电子设备。该显示装置包括：具有像素区域的
基体，像素以矩阵形式布置在该像素区域中；有机平坦化膜，其由有机
膜构成并设置在基体上；干式蚀刻膜，其设置在有机平坦化膜上并利用
干式蚀刻方法形成；导电膜，其设置在干式蚀刻膜上；以及位于像素区
域周边外侧的有机膜除去区域，在该有机膜除去区域中的有机平坦化膜
被除去。在上述显示装置中，干式蚀刻膜或者在形成干式蚀刻膜之前形
成的膜在有机膜除去区域中终止。根据本发明，当利用干式蚀刻方法来
形成干式蚀刻膜时，能够防止有机平坦化膜在干式蚀刻膜的膜端部处具
有倒锥形形状，这样就能够防止由放电所引起的缺陷的形成。
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